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 با توان پایین وکارایی بالا  cmosشبیه سازی یک سلول تمام جمع کننده یک بیتی  .

 فرحان حسینعلی پور *

 دانشجوی کارشناسی رشته الکترونیک

 گاه فنی وحرفه ای پسران رشت چمراندانش

 چکیده

 یاست، سرعت و مصرف توان پارامترها یتالیجیو محاسبات د یمنطق یدر مدارها هیواحد پا کیمدار تمام جمع کننده 

به واسطه کاهش  تالیجید یو ساخت مدارها یساز ادهیروند پ نیروند ،بنابرا یدر مدارات گفته شده به شمار م یمهم

 ی هیبرپا نییتوان پا ی.تمام جمع کننده ردیگ یقرار م ریثسرعت در تمام جمع کننده ها تحت تا شیمصرف توان و افزا

 و NAND ،NOR یتهایرگینظ یمنطق یها تیارائه شده است. گ گر،ید ییمبدل ها یو دربردارنده  CMOS مبدل

MAJORITY-NOT یشده است.تمام جمع کننده ها با ساختار درخت یساز ادهیاز مبدل ها، اجرا و پ ییهمراه مجموعه ا به 

به کار خواهد رفت  یآبشار یساز هیساختار شب کیمقاله  نیروند، در ا یبالا به کار م تیفیبا ک یمحاسبات یمدارها یبرا

با استفاده از  ،یمطالعه شده از نظر بازدهانرژ یبسنجد. مدارها ،یواقع یکاربرد طیمح کیتا تمام جمع کننده ها را در 

 یها یمنطق نوسان مناسب، خروج ،یشنهادیپ یتمام جمع کننده  ذاشده اند. ل نهیبه 0/18µm, CMOSپردازش  کیتکن

 یاریتواند در بس یم یشنهادیشود که طرح پ یمشاهده م نیدهد. همچن یرا نشان م یقو یکارکرد خروج تیمتعادل و قابل

                          ممکن باشد، به کار  یتوان مصرف نیکه هدف، کمتر یاز موارد مخصوصاً زمان
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